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Motivation Methodik
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Erkenntnisse / Ausblick

*%*  Hohere Si-Anteile fihren zu hoheren spezifischen Kapazitaten, aber erhéhen den Kapazitatsverlust pro Zyklus
»  Die Dickenanderung ist in den ersten Zyklen besonders ausgepragt, aber stabilisiert sich in den Folgezyklen fur alle Si-Anteile
*%*  Silizium lithiiert hauptsachlich vor Graphit, und delithiiert nach Graphit

»  Zuklnftige Untersuchungen sollen den Zusammenhang zwischen Elektrodendicke, Porositat und Volumenanderung erarbeiten
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